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(54) CHỒNG LỚP VẬT LIỆU CHO PHẦN TỬ BỘ NHỚ VÀ THIẾT BỊ BỘ NHỚ 
KHÔNG KHẢ BIẾN

(57)  Sáng chế đề cập đến ô nhớ truy cập ngẫu nhiên oxit dẫn điện (conductive oxide 
random access memory, CORAM) và phương pháp sản xuất ô nhớ CORAM này. Ví dụ, 
chồng lớp vật liệu của phần tử bộ nhớ bao gồm điện cực dẫn điện thứ nhất. Lớp cách điện 
được bố trí trên oxit dẫn điện thứ nhất và có khe hở với các thành bên mà bộc lộ ra một 
phần của điện cực dẫn điện thứ nhất. Lớp oxit dẫn điện được bố trí trong khe hở, trên điện 
cực dẫn điện thứ nhất và dọc theo các thành bên của khe hở. Điện cực dẫn điện thứ hai 
được bố trí trong khe hở, trên lớp oxit dẫn điện. Ngoài ra sáng chế đề cập đến chồng lớp 
vật liệu cho phần tử bộ nhớ và thiết bị bộ nhớ không khả biến.



-2-

38839



-3-

38839



-4-

38839



-5-

38839



-6-

38839



-7-

38839



-8-

38839



-9-

38839



-10-

38839



-11-

38839



-12-

38839



-13-

38839



-14-

38839



-15-

38839



-16-

38839



-17-

38839



-18-

38839



-19-

38839



-20-

38839



-21-

38839



-22-

38839



-23-

38839



-24-

38839



-25-

38839



-26-

38839



-27-

38839




